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Parametry dopuszczalne 
- o ? / 

Oznaczenie Nazwa Jedn. 
Wartość 

Oznaczenie Nazwa Jedn. 
min max 

UDD Tfaplęoie zasilania V -0,5 .+20 

Napięcie wejściowe V -0,5 °DD + 

Prąd wejściowy mA -10 +10 

PD Mo o rozpraszana mV 500 

taisb Temperatura otoozenia w ozsasie 
praoy 

«CT 74....H °C -40 +85 
MCY 64....F °c 0 +70 

tstg Temperatura przechowywania °c -55 +125 
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Parametry charakterystyczne statyczne 

Wartość Warunki pomiaru 
Osna-
ojsacie Nazwa Jedn, ^amb min + 25°C "arab max UI u o UDD 

[V] min max min typ max min max [7j LVJ ' 
UDD 
[V] 

IDD Prąd zasilania 
w stanie spo-
czynku lU 

0,25 
0,5 
1 
5 

0,01 
0,01 
0,01 
0,02 

0,25 
0,5 
1 
5 

' 7,5 
15 
30 

1 50 

o;5 
0 ;10 
0;1 5 
0 ;20 

5 
10 
15 
20 

°XH Napięcie wejścio-
we w stanie wyso-
ki® V 

4 
8 

12,5 

4 
8 

12,5 

4 
8 

12,5 

0,5 
1 
1.5 

5 
10 
15 

Napięcie wejśoio-
we v stanie nis-
kim ? 

1 
2 
2,5 

1 
2 
2,5 

1 
2 
2,5 

4,5 
9,0 

13,5 

5 
10 
15 

Prąd wejściowy UA + 0,1 i'" o"5 +0,1 + 0,1 0;18 18 

«Ofi Kapięoie wyjścio-
we w stanie wyso-
kim 

V 0bd-0,05 Dra-0,05 UDD Ura-0,05 0 5 ;10;15 

V0L Kapięoie wyjścio-
we w stanie nis-
kim 

7 0,05 0 0,05 0,05 UEB 5;10;15 

•"-OH Prąd wyjściowy 
w stanie wysokim 

BA 

-0,64 
-2 

-0,51 
-1,6 

- 1 
-3,2 

-0,36 
-1,15 

0 ,5 
0;5 

4,6 
2.5 

5 
5 BA -1,6 -1,3 -2,6 -0,9 0;10 9.5 10 

-if,2 -3,4 -6,8 -2,4 Q;15 13,5 15 

X0Ł Prąd wyjściowy 
w sfcnie niskim mA 

0,64 
1.6 

0,51 
1,3 

1 
2.6 

0,36 
0,9 

o; 5 
0 ;10 

0,4 
0,5 

5 
10 

4,2 3,4, &,8 2,4 Q;15 1 . 5 15 

W , mir, " "ił0Oc d l a « C T 6ił i °°C d l a M C Y ™ 
tamb mai * + 8 5°° d l a H C T 6 4 +70°C dla MCY 74 

Parametry charakterystyczne dynamiczne 
/tamb * +25°C; tr = tf * 20 ns, CL = 50 pp, Hj. = 200 k£ / 

Oznaczenie Uazwa Jedn. Wartoód Warunki 
pomiaru 
uDC m 

Oznaczenie Uazwa Jedn. 
typ max 

Warunki 
pomiaru 
uDC m 

tPLH 
tPHL 

Czas propagacji zmiany 
stanu z niskiego na wysoki 
Czas propagacji zmiany 
stanu z wysokiego na niski 

ns 
55 
30 
25 

110 
60 
50 

5 
10 
15 

tTLH 

^THL 

Czas narastania zbocza sy-
gnału wyjśoiowego 
Czas opadania zbocza 
sygnału wyjściowego 

ns 
1 00 
50 
40 

200 
100 
80 

5 
10 
15 

CI Pojemność wejściowa PP 10 15 
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